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Apresentação: Circuitos Integrados Analógicos para Baixa Tensão e Baixo Consumo.

Resumo: Este  minicurso  tem como objetivo  fornecer  a  estudantes  de  engenharia  e 
projetistas de circuitos informações atualizadas sobre tópicos importantes do projeto de 
circuitos  integrados  analógicos/RF  e  de  modo  misto  em  tecnologia  CMOS  para 
aplicações de baixa potência. Uma introdução inicial tratará de limitações fundamentais 
no projeto de circuitos de baixas potências e as implicações da redução na tensão de 
alimentação. Uma introdução ao modelo compacto do transistor MOS válido em todas 
as  regiões  de  operação  permitirá  à  audiência  relacionar  algumas  das  limitações 
fundamentais dos circuitos baixa tensão/baixa potência às propriedades dos transistores 
MOS.  Alguns  blocos  básicos  utilizados  em  circuitos  analógicos  CMOS  serão 
apresentados  para  ilustração  de  técnicas  utilizadas  para  projetos  de  circuitos  baixa 



tensão/baixa potência. 


